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Кафедра ППЭиФПП занимает ведущие позиции по научным 

исследованиям в области полупроводниковых материалов и приборов
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НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП

Кафедра

«Полупроводниковой электроники и физики 
полупроводников» готовит:

Бакалавров по направлению 11.03.04"Электроника и 

наноэлектроника":

Профиль: Полупроводниковые приборы микро- и наноэлектроники.

Срок обучения 4 года.

Магистров по направлению 11.04.04 "Электроника и 

наноэлектроника":

Профиль: Полупроводниковые преобразователи энергии.

Срок обучения 2 года.

Аспирантов по специальности 11.06.01 «Электроника, 

радиотехника и системы связи».

Срок обучения в очной форме - 4 года, в заочной - от 4,5 до 5 лет.
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Образовательная деятельность кафедры



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
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Практика студентов проходит на ведущих 
отраслевых НИИ и предприятиях электронной 
отрасли

НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ

11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП 5

Каждая выпускная работа наших студентов 

является самостоятельным 

научным исследованием, выполненным в 

ведущих лабораториях университета или 

предприятий электроники

Ориентировано на подготовку 

магистров для электронной 

промышленности в области 

разработки и производства 

компонентов и материалов для 

оптоэлектроники и 

нанофотоники



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТУРЫ

11.06.01 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
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Стажировки в ведущих мировых 
научных и производственных центрах

НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП

На стажировке в Aachen University



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП
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45%

30%

15%

10%

Количество выпускников 
работающих по напрвлению 
профессиональной 
деятельности

Колическтво выпускников 
занятых в научной 
деятельности

Количество выпускников 
занятых в коммерческой 
деятельности

Количество выпускников не 
занятых в профессиональной 
деятельности

На кафедре защищено 15 

докторских и свыше 50 

кандидатских диссертаций. 

Специалисты, подготовленные на 

кафедре, работают в республиках 

бывшего СССР, США, Франции, 

Канаде, Израиле и других 

странах.

Выпускники кафедры работают в 

академических и отраслевых 

НИИ, крупнейших научно-

производственных центрах и 

фирмах, занимающихся 

разработкой наукоемких 

технологий в области 

твердотельной электроники.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП

Патенты и ноу-хау кафедры



Медали и кубки международных выставок

НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП



Разработки кафедры 

НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП

Координатные кремниевые фотоприемники Автономный источник питания на основе

бетавольтаических элементов

Микросхема кремниевого детектора 

ионизирующих частиц

Перовскитные солнечные элементы GaAs детекторы заряженных частиц



Работы кафедры ППЭ и ФПП в рамках коллаборации в 

эксперименте LHCb (ЦЕРН)

TCAD моделирование

Создание лаборатории для TCT анализа:

-Исследование процесса сбора заряда в 

детекторах

-Исследование радиационной деградации 

детекторов

Материаловедческий анализ

Разработка радиационно-стойких 

GaAs фотодетекторов большой 

площади для электромагнитного 

калориметра
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❑Лауреаты в номинациях: «Лучший 

инженерный проект» и «Энергетика» на 

Всероссийском конкурсе научно-

технического творчества молодежи в рамках 

Московского международного салона 

образования в 2016 и 2017 гг.

❑Многократные  лауреаты  стипендии фонда 

Alcoa

❑Многократные лауреаты  конкурса 

"УМНИК« фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической 

сфер

❑Студен года НИТУ «МИСиС» за 2016 г.

Награды и премии студентов и аспирантов кафедры

Лауреаты премии Правительства Москвы молодым ученым

за 2016 год в области разработок, номинация 

«Авиационная и космическая техника»

Победители IV Ежегодный всероссийский Конкурс 

научно-технических проектов «Инновационная 

радиоэлектроника»


